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Izolator wysokiego napiecia

Przedmiotem wynalazku jest izolator wysokiego napiecia.

Znane izolatory wysokiego napigcia liniowe, stacyjne i aparatowe skladajq si¢ z materiatu izolacyjnego
okué oraz materialu wiazacego i wypeiniajacego, ktéry umozliwia trwale potaczenie okué z materiatem izola-
cyjnym. Zniszczenia izolatoréw w praktyce zdarzajg si¢ bardzo czesto i s3 zwiazane z peknigciami i ztamaniami
czesci izolacyjnej w obszarze objetym okuciami. Peknigcie czesci izolacyjnej w konstrukcjach typu przebijalnego
powoduje wyladowanie zupeilne . Natomiast ztamania izolatora jest wynikiem wczesniejszego pekniecia czgsci
izolacyjnej i oddzialywania sit elektro-dynamicznych toréw prad wiodacych.

W znanych konstrukcjach izolatoréw wysokiego napigcia material wigzacy czeséé izolacyjng z okuciami
poddany jest dzialtaniu pola elektrycznego.Konstrukcja okué, jak réwniez wady materiatu 'izolacyjnegoi wiaza-
cego oraz wadliwa technologia wykonania izolatora, powoduja lokalny wzrost natgzenia pola elektrycznego
w obszarze objetym okuciami, ktéry moze spowodowaé zapton wyladowan niezupetnych, samodzielnych
w pecherzach i szczelinach materialu wigzacego. Wytadowanie niezupetne, samodzielne powoduje wzrost tem-
peratury w obszarze obje¢tym wytadowaniem, co podczas eksploatacji moze byé przyczyna peknigé irys tak
w materiale wigzacym jak i izolacyjnym. Rozwdj tego procesu moze doprowadzié¢ do wy{adowama zZupelnego — -
przebicia elektromechanicznego i zniszczenia mechanicznego izolatora.

Izolator wysokiego napigcia wedtug wynalazku ma powierzchnig¢ czgsci izolacyjnej obejmujaca lub objety
okuciami, pokryta warstewka materiatu przewodzacego lub pétprzewodzacego, potaczong elektrycznie z oku-
ciami.

Wprowadzenie warstewki z matenalu przewodzacego lub pétprzewodzacego powoduje ekranizacje mater-
ialu wiazacego. NateZenie pola elektrycznego w materiale wiaZacym przy tej konstrukgiji jest réwne zeru, co jest
réwnoznaczne z wyeliminowaniem mozliwosci zaptonu i rozwoju wytadowania elektrycznego w obszarze pomig-
dzy okuciem, a materiatem izolacyjnym. Dodatkowo warstwa ekranujaca powoduje wyréwnanie i obnizenie
natezenia pola elektrycznego na powierzchni materiatu izolacyjnego i ewentualnych szczelinach lub rysach w
materiale izolacyjnym.
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Wynalazek pokazano w przyktadzie wykonania na rysunku, ktéry przedstawia widok izolatora wsporczego.
Materiat izolacyjny 1 na powierzchni objgtcj okuciami pokryty jest warstewka z materiatu przewodzgcego
2 potaczong elektrycznie z okuciami 4. Warstwa materialu przewodzacego 2 stanowi trwate potaczenie z mater-
iatem izolacyjnym 1.

Zastrzezenie patentowe

Izolator wysokiego napigcia sktadajgcy si¢ z materiatu izolacyjnego, okué oraz materiatu wiazacego i wy-
pelniajgcego umoiliwiajacego trwate polaczenie okué z materiatem izolacyjnym, znamienny tym, Ze
powierzchnia czgsci izolacyjnej (1) obejmujaca lub objeta okuciami (4) pokryta jest warstewka matena{u prze-
wodzacego lub pétprzewodzacego (2), potaczong elektrycznie z okuciami (4).
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